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	提名意见
	该成果针对MEMS惯性传感器学科交叉度高、工艺要求严苛、极易失效等特点，开展技术攻关，完成了低噪声小信号电容读出ASIC电路设计、集成三轴陀螺仪微机械设计、MEMS惯性工艺平台升级等技术课题，解决了加速度计MEMS结构粘附失效、陀螺仪MEMS复杂机电耦合设计、低功耗高精度陀螺仪信号读出电路设计等关键技术问题，技术指标已达到国际先进水平：加速度计量程±16g、噪声密度<70ug/√Hz、零偏<±20mg、零偏温度系数<±0.1mg/℃、轴间干扰<1%；陀螺仪量程±2000dps、噪声密度<3.8mdps/√Hz、零偏<±1dps、零偏温度系数<±10mdps/℃、轴间干扰<1%，全部指标达到德国Bosch等最新一代产品的水平。关键指标加速度计在线失效率低于30ppm，六轴惯性传感器在线失效率低于50ppm，优于Bosch、意法半导体等国际主流厂家，并突破了长期困扰国产MEMS惯性传感器批量应用的在线失效等终极障碍，使士兰微成为国内首家也是唯一一家具备手机类三轴加速度计和六轴惯性传感器批量供应能力的国产供应商，有力保障了供应链自主安全。
士兰微掌握了MEMS惯性传感器从设计、芯片制造和成品封测的一整套核心技术，已形成5500片/月的8寸MEMS惯性传感器圆片生产能力和5000万只/月的成品生产能力，保障了国内高端智能终端25%以上的惯性传感器产品供应。
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